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!BréVe desc%&ién del trabajo a_desarn_illar por el é;tudiante:

Uno de los principales problemas que conlleva el escalado de dispositivos nanométricos es el de
' los componentes parasitos. La resistencia de contacto parasita entre el contacto metalico y una
estructura 2D multicapa es un factor que determina el funcionamiento del dispositivo del que
' forma parte. Para determinar la resistencia de contacto hay que considerar tanto los efectos de los
'bordes superiores y laterales del contacto. El objeto de este trabajo es implementar en un
simulador un modelo 3D para el contacto metal-multicapa que incluya ambos efectos de borde
lateral y superior. Se implementara también un modelo 1D simplificado y se compararan los
‘resultados de la resistencia de contacto que se extraen de cada uno.
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